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摘要(译)

为了有效地执行驱动晶体管的阈值补偿，耦合电容器（6）的一端连接到
数据线（8）。耦合电容器（6）的另一端连接到选择晶体管（3）和复位
晶体管（4）的一端。驱动晶体管（2）的控制端子连接到选择晶体管
（3）的另一端，并且有机EL元件（1）经由发光控制晶体管（5）连接
到该驱动晶体管。对应于提供给数据线（8）的灰度信号的数据电压经由
耦合电容器（6）和选择晶体管（3）和发光控制晶体管（存储电容器
（7））写入存储电容器（7）。 5）在截止状态并且复位晶体管（4）导
通时，对应于驱动晶体管（2）的迁移率的补偿电压被写入耦合电容器
（6）。
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